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' MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
I’ATEME DE mcxon
e n

_ ESPARA
' por VEINTE afios
@ nombre de N.V, PHILIPS'CLOEITAMPENFABRIEKEN, entidad
nolandess, establecida en Emmasingel 29, Eindhoven,
Holanda, por;
"METORAS INTRODUCIDAS EN IA nsmc.n.cxon DE IAMPARAS DB
DESCARGA GASEOSA A mm PRESION®

La invencidén se refiere a lémparas de descarga
ga.seoaé e elte presidn, en particular a ldmparas de deg
carge de vapor de mereurio a alta presién.

Las lémparas de descarga gaseosa a alta presidn
son usadss frecuentemente debido & su salida luminosa
elevada y a su radiacién luminosa fuertemente concentra
da, ya que durante el funcionamiento la descargs se con
trae. Como gas de relleno en que itlene lugar subztancisl

mente la descargs, frecuentemente se hace uso de vapor
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de mercurio 0 xenon. Ademds de estos gases, las lémparas
de esta clase casi siempre contienen uno o més gases ra-
ros que inician el encendido. Ios electirodos de las lém-
paras ¢onsiston generalmente de un material de punto de
fusién elevado, particularmente de metal de punto de fu-
gién elevado tal como tungsteno 0 molibdeno. Durante el
funcionamiento, la pared de tal lémpara de des;aarga g8~
se0sa o8 intensamente calentada y por lo 'bénto, 1a pared
ez fabricadz en su mayor parte de vidrio duro o vidrio
de cuarzo, |

En muchos ceasos también son introducidos en el es-
pacio de descarga otros elementos ¢ compuestos, ya ge&
para sumentar la salids o para influenciar la composicién
espagtra.l de la radiacién emitida. Por e jemplo son cono=-
cidas lémperas de descarga de vapor de mercurio en gque
sodio, talic o indio es introducido en el espacio de des
caxrga en la forma de un halogenuro. Durante el funciona=-
miento de las lémparma eatos compues'l}oa aon descompuestoy
como resultade de lo cual estd disponible en el espacio
de descarga uns. cantidad de halégeno libre, al menos du=-
rente el funcionamiento, pero en generel también ouando
laes lémparza no estdn funcionsndo. Se ha encontrado aho
re que este haldgeno es capaz de reaccionar con el metal
de los eleotrodos & wns temperatura determinada y formar
un halogenuro junto con este metal. Esta formacidn de
halogenuros puedae aser mroducida en los electrodos mismos,
pero también en las 4dreas de la lémpara en que se ha de-
positado metal atomizado o vaporizade de los electrodos.
Los halogenuros producidos se esparcen en el espacio de

&escarga. ¥ eatdn expuestos & descomponerse nuevemente
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en dreas con una temperatura mis elevada que las dreas
en gue fueron producidos.

Sobre estas ¥ltimas 4reas, el metal liberado se
deposita nuevamente en la forma de pequefias acrecencias,
Dado que los electrodos eatdn calientes en dreas deter-
minedas que dicha descomposicidén puede efectuarse alli,
estos electrodos crecen en sstas dreas.

Bste crecimiento es muy lrregular y consecuente~
mente, los electrodos son intensamente deformados. Esto
gensralmente resulta en la formecidn de puntas o bordes

agudos, Como es sabido, la descarga termins preferente=

mente sobre tales puntas 0 bordes. En la préctica, esto

es muy indeseable, cuando estas puntas o bordes no estén
ubleados en los lugares correctos. Ademéds, este crecimien
to de los electrodos puede volverse tan grande que la dis
tancia entre estos electrodos y la pared se vuslve muy pe
quefia 0 que las acrecencias se pongan en contacto con la
pared. Consecuentemente, la pared de la ampolla puede
ser destrulda también cuando no existe contacto directo
entre. la acrecencia y la pared, ya que como resultado de
la intemsae radiacién térmica, la pared pueds ser local-
mente sobrecargada témicamente. Ia invencién tiene poxr
objeto obviar desventesjas. )

Una lémpara de descarga gaseosa a alta presifén de
acuerde oon la invencién comprende una envoltura que eg
t4 rellenada con un relleno gaseoso gque contiens haldge
no que estd provista con electrodos de un material de
punta de fusidén elevedo, por sjemplo, tungsteno o molib
deno, y se caracteriza porgue al menos 40% de la super-
ficie de al menos uno de los elecirodos, estd recublen-
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ta. con una capa de un material de punto de fusidn ele-

vado resistente al halégeno, estando sin embargo descu-
bierts una pequefia parte de la superficis electrddica,

de modo que estd libre pars recibir la descargs.

Se ha encontrado gqus en las ldmparas de acuerdo
con la invencidn, no se producen escrecencias en las &reas
recubiertas con el material de punto de fusidén elevado
resistente al halégeno. En la préctica, no es posible Te
cubrir totalmente el electrodo con el material menciona-
do precedentemente, dado que la descarga debe terminax
sobre una supsrficle satisfactoriamente conductora y los
materiales de recubrimiento usados generalmente no son
suficientemente conductores para este fin.

Cuanto mayor es la parte de los electrodos recu-
biertos con el material de punto de fusidén elevado resig
tente al heldgeno, mayor es la garantia de que no se pro
ducirdn acrecencias. Preferiblemente, es recubierta al
menos 80% y como méximo 98% de la superficie.

El grosor de la capa de recubrimiento tiene una pe
quefiaz influencia, solamente, sobre a8l efscto; preferible
mente el grosor estd comprendido emtre 1 y 100 micrones.

Estos mteriales de recubrimiento pueden ser apli-
cados de varias meneras, por ejemplo, por immersién en
une. suspensién o por cataforesis. Tembién es posible apli
car primerc un metal, por ejemplo mediante aplioscidn des
de la fage de vapar, después de lo cual este metal es con
vertido en dxido.

Unos peocos de los requerimientos que los matexria- -
les de recubrimiento deben satisfacer ya han sido mencio
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Is expresidn "punto de fusidén elevado" significa
en la i)resente que ios materiales tienen un“punto de fu
gibn que sobrepasa 1.0008C, Preferiblemente se eligen
materiales que se adhiéi'én satisfactoriamente a los slec
trodos y que forman une capa continua que nc se raja sun
a las elevadss temperaturas que se producen.

Unos pocos materiales que han dade resultados sa-
tisfactorios son 6xido de zirconio, aldmine, caolin, car
burog y nitruros de, por ejemplo, boro, zirconio o torio.

Ia invencidn serd descritse més detalladamente con
refere;:tcia al dibujo que se acompafia.

En el dibujo la referencia 1 designa la envoltura
de vidrio de cuarzo de una lémpara de descarga de vapor
de mercurio a alta presién que comprends electrcdos de
tungateno 2 y 3. Bstos electrodos consisten de pequefios
cilindros s6lidos que estdn parcialmente recubilertos con
una capa de matexrisl de punto de fusién elevado resisten
te al halégeno, indicado por las referencias 4 y 5 res-
pectivamente. ILas referencias 6 y 7 designan los conduc~
tores de suministre de corriente conectados a los elec-
trodos. }

La presente solicitud que corresponde a la presen
tada en Holanda, con feche 5 de junio de 1,963, bajo ol
nimexo 293.663, se acoge & los beneficios del articulo
51 del vigente. Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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Ios puntos de invencién propia y nueva que se pre
senta.n“para que sean obJeto de esta s0licitud de Paten=-
te de Invencidén en Espafia, por VEINTE afics, son los si-
guientes:

l.~ Mejoras introducidas en la fabricaoidg de ldm
pares de descarga geseosa a alta presién que comprenden
una envoltura rellena con un relleno gase0so que contis
ne halégeno y provista con electrodos de un material de
punto de fusidén elevado, por ejemplo tungsteno © moiib-
deno, caracterizadas porque al menos 40% de la supexrfi-
oie de sl menos uno de los electrodos, estd cublerta con
una cape de un material de punto de fusidén elevado, re-
sistente al haldégeno, esitando sin embargo descubisrta
ung pequefla parte de la. superficie de los electrodos, de
modo que estéd libre para recibir la descarga.

2.=- Mejoras de acuerdo con la reivindicacién 1, ca
racter;tze.daa porque estd recubierta de 80 a 98% de la su
perficie.

3.« Mejoras de acuerdo con la reivindicacidén 1 6
2, 'c,aracterizadaa porque el grosor de la capa de material
de punto de fusidén elevado estd comprendido entre 1 y 100
micrones.

4.~ Mejoraes de acuerdo con las reivindicaciones 1,
2 6 3, caracterizadss porque el material de punto de fu-
sibén elevado es alumina.

5.= Mejaras de acuerdo con las reivindlcaoigﬁlﬁ
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2 6 3, caracterizadas porque el material ds punto de fu-
gidn elevedo es éxido de zirconio.

6.~ Mejoras de acuerdo con las reivindicaciones 1,
2, 3, 4 6 5, caracterizadas porque la ampolle consiste
de vidrio de cuarzo.

Tem Me joras. introducidas en la fabricacién de ldm
paraa de descarga gaseosa a alte presidn.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante~
cede, reprssentado en el dbujo que se ecompsaiia y pars
los fines que se han espacidficado.

La presente Memoria consta de siste hojas, escri~
tag a héquina por ung s0la de sus carad.

Medrid,
P. A.

3 JUN 1964
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